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摘要(译)

提供了一种制造OLED显示装置的方法和OLED显示装置。 OLED显示装
置的制造方法包括以下步骤。 在TFT基板的阳极层上形成抗反射层。 在
抗反射层和TFT基板上涂覆负性光刻胶材料层。 通过对负性光刻胶材料
层的曝光和显影工艺形成像素限定层。 由于具有抗反射层，可以有效避
免曝光光被阳极反射到负光致抗蚀剂材料对应的像素区域，并且在对负
光致抗蚀剂材料进行曝光的过程中，由于阳极的结构是一层光致抗蚀
剂，因此光致抗蚀剂残留在像素区域上。 双氧化铟锡层之间的银。 本发
明的方法在像素区域上没有残留光致抗蚀剂，使得OLED发光层具有均匀
的厚度并提高了OLED显示器的质量。
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